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(67) Die Erfindung betrifft ain Verfahren zur Kiihlung von schmelzfliissigem Calciumcarbid, welches bei ausreichender
Kiihlung die Bedingungen fiir eine Abwérmenutzung verbessert. Merkmale der Erfindung besiehen darin, daB die
Carbidschmelze zu einer Schicht mit einer Dicke von 30 vis 8) mm in einen Kihitiegel ausgegossen wird, dort durch
Abstrahlung auf eine Oberflichentemperatur unter 1600°C abgekiihit wird, daB anschlieBend weitere gleichartige
Schichten aufgebracht werden, bis ein Block mit einer Schichtdicke von 400 bis 700 mm entsteht, und daB die
Carbidschichten jeweils mit einem Strahlungswarmetauscher in Wirkverbindung gebracht werden. Mit der
Verfahren ist es moglich, daB beim Carbidabstich in Abkiihlzeit verkiirzt wird und ein Teil der abgegebenen Warme
nutzbar gemacht werden kann.
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Patentanspriiche:

1. Verfahren zur Kiihlung von schmelzfliissigem Calciumcarbid, dadurch gekennzeichnet, dal} das
schmelzflissige Calclumcarbid zu einer Schicht mit einer Dicke zwischen 30 und 80mm vergossen,
die anschlieRend im wesentlichen durch Abstrahlung auf eine Oberflachentemperatur unter 1600°C
abgekiihlt wird, und daR anschlieBend unter VergieRen weiterer gleichartiger Schichten bei
jeweiliger vorangehender Zwischenkiihlung auf Oberflachentemperaturen unter 1600°C ein Block
bis zu siner Gesamtdicke von ca. 400 bis 700 mm gebildet wird, der einer weiteren Abkiihlung und
Zerkleinerung zugefiihrt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, daf die einzelnen Calciumcarbidschichten
unmittelbar nach ihrem AusgieRen mit einem Strahlungswérmetauscher in Wirkverbindung

gebracht werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daf3 das Ausgief3en der einzelnen
Calciumcarbidschichten erst nach Zwischenlagerung des schmelzfliissig abgestochenen
Calciumcarbides in einer GieBpfanne erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Zerkleinerung des
Carbidblockes bei Temperaturen uriter 800°C erfolgt und dann das gebrochene Gut weiter abgekuhit
wird,

5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daR die entstehenden
Calciumcarbidblécke nach Abkiihlung auf Temperaturen unter 500°C gebrochen werden.

Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Kithiung von schmelzflissig abgestochenem Calciumcarbid, bei dem die Abkihlzeit
verkiirzt wird und Méglichkeiten einer Abwirmenutzung bestehen.

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen

Die Abkiihlung der Rohcarbidschmelze von ca. 2000°C auf ca. 300 bis 400°C erfolgt zur Zeit durch sich drehende Kihltrommeln,
die mit Kilhlwasser offen berieselt werden. Diese Kiihitrommeln haben bekannterweise eine Linge von etwa 40 bis 46m und
einen Durchmesser von 2 bis 3m.

Die Carbidschmelze erstarrt beim Abstich in die Kihltrommel bzw. im Innern der Trommel.

Eine weitere Variante der Carbidkihlung ist das Tiegel-Block-Verfahren, bei welchem die Carbidschmelze in die GuBtiegel
abgestochen wird, dort erstarrt und nach Abkiihlzeiten von 25 bis 30 Stunden in einer Kiihthalle mit Carbidbrechern auf das
geforderte Kornspektrum zerkleinert wird. Nachteilig wirkt sich bei allen Varianten der Carbidkiihlung aus, daB der in der
Schmelze enthaltene Warmeinhalt technisch nicht genutzt wird,

in der DE-AS 1919415 wird ein Abstichtiegel baschrieben, der einen pyramidenstumpffdrmigen Aufbau hat und dessen Boden
{est mit dem Fahrwerk eines Schienenwagens verbunden ist. Es ist dadurch mdglich, daB nach einem oberflichlichen Erstarren
des eingefiillten Carbides die Tiegelwénds bereits nach ca. 2 Stunden vom Boden abgehoben werden kénnen, wobei in der
Schrift ausgefithrt wird, daB dadurch kiirzere Kiihizeiten fiir das Carbid erzielt werden kénnen. In der SU-PS 859292 wird ein
Verfahren zur Herstellung von granuliertem Calciumcarbid beschrieben, bei welchem die Carbidschmelze in einem Gemisch mit
einem Anteil von 20 bis 40% des Schmelzvolumens mit festem Calciumcarbid in die Kihl- bzw. Granuliertrommel aufgegeben
wird. Die Carbidschmelze wird dazu zuerst in Tiegel gefiillt, wobei sich eine Kruste ausbildet, und dann je nach Abkihlzeit im
geforderten fest/flissig Verhiltnis der Trommel 2ugefiihrt.

Es kann mit den geschilderten Varianten der Carbidkiihlung zwar Einflul auf die Abkihlzeit des Carbides ggnommen werden, es
istjedoch nicht méglich, eine Nutzung der Abwérme aus der Carbidschmelze bzw. der sich gebildeten Carbidkruste in einem
hohen Temperaturbereich zu gewiéhrleisten.

.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Kihlung von schmelzfldssigem Calciumcarbid zu schaffen, das bei Gewihrleistung
einer sicheren und ausreichenden Kiihlung die Bedingungen fir eine Abwédrmenutzung verbessert.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Kiihlung von schmelzfliissigem Calciumcarbid zu entwickeln, dasim
hohen Temperaturbereich eine schnelle Abkiihlung hauptsichlich durch Warmeabstrahlung bewirkt, dabei Abwirme miteinem
hohen Temperaturniveau anféllt und Calciumcarbid-Blécke mit verringerter Bruchfestigkeit entstehen,

Erfindungsgem#® wird die Aufgabe dadurch geldst, daB das schmelzfliissig abgestochene Calciumcarbid zu einer Schicht mit
einer Dicke zwischen 30 und 80mm ausgegossen, die anschlieBend im wesentlichen du. ~h Abstrahlung auf eine
Oberflichentemperatur unter 1600°C abgekiihlt wird.
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Nach Abkiihlung auf eine Oberflichentemperatur unter 1600°C werden jewails weitere Schichten aufgebracht, die ebenfalls
einer Zwischankdhlung auf einer Temperatur unter 1600°C unterzogen werden.

Nach Bildung eines Blockes miteiner Schichtdicke von 400 bis 700 mm wird dieser einer weiteren Zerkleinerung und Abkiihlung
2ugefihrt.

ZweckmiBig st es, die Zerkleinerung bereits bei Temperaturen unter 800°C vorzunehmen und dann das gebrochene Gutweiter
abzukihlen.

Andererseits kann es unter bestimmten Bedingungen zweckmifig sein, die entstehenden Calciumcarbidblécke erst nach
Abkihlung auf Temperaturen unter 500°C zu brechen.

'~ vorteilthafter Weise kdnnen die einzelnen Calciumcarbidschichten unmittelbar nach ihrem Ausgieen mit einem
Strahlungswirmetauscher in Wirkverbindung gebracht werden. Weiterhin kann es insbesondere bei ungiinstigen
Platzverhéltnissen zweckm#Big sein, das AusgieBen der einzelnen Calciumcarbidschichten erst nach Zwischenlagerung des
schmelzfliissig abgestochenen Calciumcarbids in einer GieRpfanne verzunehmen.

AusfGhrungsbeisplel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfiihrungsbaisplel néher erliutert werden.

Unterhalb der Abstichffnung eines Calciumcarbidofens ist drehbar ein kreisférmiger Kihltiegel angeordnet. Dieser Kihltiegel
besteht aus mehreren Segmenten. Das Fassungsvermdgen disser Segmente ist so bemessen, dal die gesamte Carbidmenge
entsprechend der Ofenleistung fiir diesen Carbidabstich aufgenommen werden kann,

Nach einem erforderlichen Sicherheitsabstand von der Abstichffnung des Carbidofens befinden sich iiber den Kiihltiegeln
Strahlungswrmetauscher,

Beim Abstich wirg das schmelzfliissige Calciumcarbid mit einer Schichtdicke von ca. 40 bis 80mm in gesamter Breite in ein
Segment des Kiihitiegels ausgegossen und auf Oberflachentemperaturen von unter 1600°C gekiihlt. Dabei wird der Kihltiegel
kreisférmig unter der Abstich6ffnung weiterbewegt, wobei die gefiiliten Segmente dabei unter den Bereich der
Strahlungswirmetauscher gelangen.

Durch die kreisférmige Bavegung des Kihltisgels werden im Laufe des Carbidabstiches weitere Schichten aufgebracht, die
ebenfalls geklhit werden,

Nack Bildung eines Blockes mit einer Schichtdicke bis zu 4000mm bzw. Bsendigung des Carbidabstiches werden die einzelnen
Segmente des Kihltiegels von der Kreisbahn entfernt und der Carbidtlock einer weiteren Zerkleinerung und Abkiihlung
zugefiihrt.

Durch die Abwirmenutzung kénnen ca, 5% der im f2arbid enthaltenen Energie einem Verbraucher zur Verfiigung gestellt
werden,
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